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APS/BPS HOCHSPANNUNGS-PRINT-MODULE

APS/BPS HIGH VOLTAGE PCB MODULES

Eigenschaften
■■■■■ APS-Serie:

Hochspannungen bis zu 600 V bei bis zu 0,6 W
■■■■■ BPS-Serie:

Hochspannungen bis zu 3 kV bei bis zu 3 W
■■■■■ Breiter Versorgungsspannungsbereich
■■■■■ Polarität positiv+ oder negativ – (ab Werk, bitte angeben)
■■■■■ Stabile Ausgangsspannung
■■■■■ Patentierte Resonanz-Wandler-Technik
■■■■■ Kleine Restwelligkeit
■■■■■ Geringe Störstrahlung
■■■■■ Modifizierte Versionen auf Anfrage

Features
■■■■■ APS series:

High voltages up to 600 V at up to 0.6 W
■■■■■ BPS series:

High voltages up to 3 kV at up to 3 W
■■■■■ Wide range of DC supply voltage
■■■■■ Polarity positive (+) or negative (-) (factory fixed, please specify)
■■■■■ Stable output voltage
■■■■■ Patented resonance mode principle
■■■■■ Low ripple and noise
■■■■■ Very low EMI
■■■■■ Modified versions on request

Beschreibung
Die Baureihen APS und BPS umfassen kleine HV-Printmodule
zur direkten Montage auf der Leiterplatte. Es werden Ausgangs-
spannungen bis 3 kV und Ausgangsströme bis zu 10 mA angebo-
ten. Die Ausgangsspannung kann mittels Potentiometer oder
Steuerspannung eingestellt werden. Das Metallgehäuse und die
patentierte Wandlerschaltung garantieren geringste Störstrahlung.

Description
The APS and BPS series offers high voltage power supplies in a
small packaging for PCB mounting and soldering. Output voltages
up to 3 kV and output currents up to 10 mA are available. The
output voltage can be controlled either by potentiometer or by
providing an external control voltage. Our patented resonance
mode principle and the metal box shielding guarantee lowest
EMI.
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